
 

       UNIVERSIDAD INTERAMERICANA DE PUERTO RICO 

RECINTO DE BARRANQUITAS 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA 
PPRROOGGRRAAMMAA  DDEE  PPRREE--IINNGGEENNIIEERRIIAA  

 

  Nombre:                                                                                                                            # ID: ________________          Firma Consejero: _______________________________    
    

     Firma: _________________________________________                                                 

 
 

Primer año - Primer Semestre 

 
A 

 
P 

 
Cr 

 

Primer año - Segundo Semestre 

 
A 

 
P 

 
Cr 

 
1. 

2. 

3. 

 

4. 

 

 
ENGR 

GEMA** 

GESP 

 

GEEN* 

 

 

 
1100 

1200 
1101 

 

1201 

 

 

 
Introducción a la Ingeniería 

Fundamentos de Algebra 

Literatura y Comunicación: Narrativa y 

Ensayo 

Desarrollo del Inglés a través de la Lectura I 

 
____ 

____ 

____ 

____ 

____ 

 

 

 
____ 

____ 

____ 

____ 

____ 

 

Total 

 
3 

3 

3 

 

3 

 

12 

 
 1. 

2. 

3. 

4. 

 

 
MATH 

GESP 

GEEN* 

GEIC 

 

 
1500 

1102  

1201 

1010 

 

 
Pre cálculo 

Literatura y Comunicación: Poesía y Teatro 

Desarrollo del Inglés a través de la Lectura II 

Manejo de la Información y  uso de la 

Computadora 

 

 
____ 

____ 

____ 

____ 

 

 
____ 

____ 

____ 

____ 

 

 

Total 

 
5 

3 

3 

3 

     

 

 14 

 

Segundo año – Primer Semestre 

 
A 

 
P 

 
Cr 

 

Segundo año - Segundo Semestre 

 
A 

 
P 

 
Cr 

 
1. 

2. 

3. 

4. 

 

 

 
MATH 

GESP 

GEEN* 

GEST 

 

 
3105 

2203 

1203 

2020 

 
Cálculo I 

Visión del Mundo A través de la Literatura 

Desarrollo del Inglés a través de la Redacción  

Ciencia, Tecnología y Ambiente 

 
____ 

____ 

____ 

____ 

 

 

 
____ 

____ 

____ 

____ 

 

Total 

 

5 

3 

3 

3 

 

14 

 
1. 

2. 

3. 

4. 

 

 

 
MATH  

GEHS 

GECF 

CHEM 

 

 
2252 

2010 

1010 

2251 

 

 
Cálculo II 

Proceso Histórico de Puerto Rico 

Introducción a la Fe Cristiana 

Química General para Ingenieros  

 

 
___

_ 

___

_ 

 

 

 
____ 

____ 

____ 

____ 

 

Total 

 
5 

3 

3 

4 

   

  15 

 

* Se toma en cuenta el PEAU (Pruebas de Evaluación y Admisión Universitaria):          NOTA: Este Secuencial no sustituye el catálogo del año de ingreso o de reingreso.  
 

GEEN 2311   Lectura y Redacción                                                                                   Requisitos del Programa de Pre-Ingeniería: 

GEEN 2312   Literatura y Redacción                                                                                Requisitos del Programa educacion General (PEG)                     30 créditos 

GEEN 2313  Redaccion e Investigación (PEAU 600 ó más en Inglés)                            Requisitos del Ciencias e Ingenieria y Cursos Relacionados        25 créditos 

                                                                                                                                                                                                                                       Total  55 créditos 

Notas:  

 

Para ser admitido al programa de Pre-Ingenieria, el estudiante debera poseer un índice de admision de 1,000 puntos ó mas en las Pruebas de Evaluación y Admisión Universitaria 

(PEAU) y haberse graduado de escuela Superior o equivalente con un minimo de 2.50. 

*Los estudiantes tomarán los cursos de Destrezas de comunicación en Inglés de Nivel Intermedio (GEEN 1201, 1202 y 1203) o avanzado ( GEEN 2311, 2312 y 2313). 

** Se exime del curso Fundamentos de Algebra (GEMA 1200), a los estudiantes de Pre-ingeniería con 550 puntos ó más en la Prueba de Matemáticas del PEAU. 

Todo estudiante debera tener un promedio mínimo de 2.00 ó más a través del periodo de estudio aprobando el curso de Pre-cálculo o equivalente con una calificación mínima de C. 

Los estudiantes que completen exitosamente el Programa de Pre- Ingeniería podrán ingresar a al Escuela de Ingeniería del Recinto de Bayamón. 
 

Preparado por:   JAP abril de 2016 

Esta información fue tomada del Catálogo General  2015-2017 págs. 241-242



 

 


